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Kristall und Technik

Silizium

Hochreines Silizium zahlt zu den weltwelt wichtigsten technischen Grundstoffen. Es bildet die Basis fur die Mikroelektronik. Die
Reinheiten liegen je nach Anwendungshintergrund bei 0,1 ppm - 0,1 ppb (1 Fremdatom auf 100 Milliarden Si-Atome). 2011 bestanden
weltweite Fertigungskapazitaten von 280 000 t/a. Durch den rasanten Ausbau der Fotovoltaik liegen Schatzungen von 400 000 t/a fur

das Jahr 2015 vor. 10-20 % des Reinstsiliziums werden zu Si-Wafern fur die Verwendung in der Mikroelektronik verarbeitet. 80-90 %
vorwiegend polykristallines Silizium findet in der Solarindustrie fur Solarzellen Verwendung.

Entwicklung der Welt-Reinstsilizium-Produktion
1985-2015
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Mikroelektronik

Fotovoltaik

Si-Einkristall &
> Polykristallines Silizium fur die
Fotovoltaik. Quelle: Fraunhofer 1ISB

Oxide und Halogenide

Diese zweite Gruppe technisch relevanter Kristalle besitzt ein sehr breit gefachertes Anwendungsspektrum in Wissenschaft und Technik.
Die weltweiten Fertigungskapazitaten liegen bei mehreren zehntausend Tonnen pro Jahr.

Sensorik

Umwandlung nichtelektrischer Messgrof3en in elektrische
In schaltenden Systemen.
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